
InGaAs PINフォトダイオードアレイ

G8909-01

DWDMモニタ用フォトダイオードアレイ
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AWG付DWDMモニタ250 µmピッチ, 40 ch 並列出力

低クロストーク

高いチップ位置精度: ±0.05 mm

特長 用途

G8909-01 は、静電気によって破壊または劣化する危険性があります。使用に際してはご注意ください。

電気的および光学的特性 (Ta=25 °C, 1素子当たり)

絶対最大定格

構成

項目 記号 条件 Min. Typ. Max. 単位
感度波長範囲 λ - 0.9 ～ 1.7 - µm

受光感度 S
λ=1.31 µm 0.8 0.9 -

A/W
λ=1.55 µm 0.85 0.95 -

感度不均一性 PRNU - - ±5 %
暗電流 ID VR=5 V - 0.02 0.2 nA
並列抵抗 Rsh VR=10 mV - 8 - GΩ
端子間容量 Ct VR=5 V, f=1 MHz - 1.4 - pF
クロストーク - VR=0.1 V - -33 - dB

項目 記号 定格値 単位
逆電圧 VR max 6 V
入射光量 Pin 10 mW
動作温度 Topr -40 ～ +85* °C
保存温度 Tstg -40 ～ +85* °C
* 窒素中または真空中
注) 絶対最大定格を一瞬でも超えると、製品の品質を損なう恐れがあります。必ず絶対最大定格の範囲内で使用してください。

項目 仕様 単位
受光面サイズ φ0.08 mm
画素ピッチ 250 µm
素子数 40 素子
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分光感度特性
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本資料の記載内容は、平成24年2月現在のものです。
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クロストーク特性

外形寸法図 (単位: mm)
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